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obudowy, ze stabilnym potozeniem posrednim odblokowania
tylko potaczenia uchwytu z obudowg oraz z drugim potozeniem
skrajnym petnego odblokowania. W zakresie obrotu krzywki gtow-
nej (11) od pierwszego potozenia skrajnego do stabilnego potoze-
nia posredniego krzywka gtéwna (11) wspdtpracuje tylko z dzwi-
gnig zatrzasku (12), natomiast w zakresie obrotu od stabilnego
potozenia posredniego do drugiego potozenia skrajnego krzywka
gtéwna (11) wspotpracuje takze z krzywka dodatkows (13). W obu-
dowie jedna ze skorup ma na jednym ze swych koncow zaczep,
a druga ze skorup (3) ma odpowiadajace temu zaczepowi gniaz-
do. Na przeciwnych zaczepowi koricach obie skorupy potaczone
sq ze sobg co najmniej jednym dwuramiennym zawiasem obroto-
wym, ktdrego ramiona (27) zamocowane sg obrotowo we wnetrzu
odpowiadajacej im skorupy i ryglowane w potozeniu zamknietym.

(12 zastrzezeri)
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DZIAL H

ELEKTROTECHNIKA

AT (21) 386193 (22) 2008 09 30

(51) HO3F 3/00(2006.01)
HO04J 3/00 (2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica,
Krakow

(72) Szyper Michat, Zeglen Tadeusz, Boror Artur,
Grybos Pawet, Szczygiet Robert

(54) Sposéb transferu sygnatéw analogowych przez
bariere pojemnosciowq i ukfad elektroniczny
przeznaczony do transferu sygnatéw analogowych
przez bariere pojemnosciowg

(57) Przedmiotem wynalazku jest sposéb transferu sygnatow
analogowych przez bariere pojemnosciowg oraz uktad elektro-
niczny przeznaczony do transferu sygnatow analogowych przez
bariere pojemnosciowa zapewniajacy zwiekszong odporno$¢ na
obecno$¢ wysokich napie¢ pomiedzy obwodem wejsciowym
i obwodem wyjsciowym. Sposdb transferu sygnatdw analogowych
polega na tym, ze za pomocg potprzewodnikowych tacznikow re-
alizuje sie procesy szybkiego fadowania pojemnosci stanowigcych

dwa symetryczne dzielniki pojemnosciowe do wartosci napiec
rownej lub proporcjonalnej do chwilowej wartosci napiecia wej-
dciowego i szybkiego roztadowania pojemnosdci stanowigcych
dzielniki pojemnosciowe do wartosci napiecia zblizonej do zera,
przy czym wymienione procesy tadowania i roztadowania realizu-
je sie cyklicznie z ustalong czestotliwoscia. Uktad elektroniczny ma
blok wejsciowy (1), ktory zawiera zespdt co najmniej dwoch pot-
przewodnikowych facznikow (K1), (K2), ktére dotaczone s do zaci-
skow wejsciowych oraz kondensatorow (C1A), (C1B) stanowigcych
bariere izolacyjna, ktére z kolei potaczone sg z blokiem kondensato-
réw symetryzujacych (C2A), (C2B), ponadto do wspdlnych weztéw
taczacych kondensatory (C1A), (C2A) oraz (C1B), (C2B) dotaczone
sq taczniki (K3), (K4) oraz wejscia dolno-pasmowego wzmacniacza
réznicowego (5).

(8 zastrzezen)
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AT (21) 386192 (22) 2008 09 30
(51) HO3F 3/387(2006.01)

(71) Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanistawa Staszica,
Krakow

(72) Szyper Michat, Zeglen Tadeusz, Borori Artur,
Grybos Pawet, Szczygiet Robert

(54) Ukfad elektryczny zwiekszajacy odpornosc
izolatoréw galwanicznych na wysokonapieciowe
zaktocenia wspélne

(57) Przedmiotem wynalazku jest uktad elektryczny zwiekszajacy
odpornosc¢ izolatoréw galwanicznych na wysokonapieciowe zakto-
cenia wspolne petnigcy funkcje wysokonapieciowego separatora
napie¢ statych i zmiennych matej czestotliwosci przeznaczony do
stosowania w galwanicznych izolatorach umozliwiajacych transfer
sygnatéw analogowych. Uktad elektryczny ma separujace pojem-
nosci (C1A), (C1B) stanowigce bariere pojemnosciowa, ktére dota-
czone s3 do pojemnosci symetryzujacych (C2A), (C2B), przy czym
kombinacje pojemnosci (C1A) z (C2A) oraz (C1B) z (C2B) stanowig
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pojemnosciowe dzielniki napiecia o wysokim wspodtczynniku po- $
dziatu, ktérych wyjécia potaczone s3 z wejsciami szerokopasmo- s
wego wzmacniacza instrumentalnego (3), ktéry poprzez amplifiltr

pasmowy (4) potaczony jest z demodulatorem (5). T ’4

(3 zastrzezenia)
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